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Objetivo

Estudar como se comportaram ao longo do
tempo os depositos de patentes e a protecao
a propriedade intelectual na area de engenharia
de petroleo e reservatorio de gas.

Aspectos tecnoloégicos

O principal ponto é estudar o reservatorio de
gas que pode ser dividido em gas Umido, seco
e gas retrdgrado.

Escopo

Foram utilizadas as palavras-chave press* and
reserv* and gas* e o codigo de classificacao
internacional C10 no banco de dados
Espacenet, sendo encontradas 173 patentes
em dezembro de 2007.

Tabela de pesquisa por palavras-chave e cddigo de classificacao internacional

Palavras-chave e codigo EP
press* >100000
reserv* >100000
gas” >100000
oil* >100000
recuperat* 1647
fluid* >100000
phase* >100000
miscible 12821
c10 >100000
reserv* and C10 768
reserv® gas* and C10 407
reserv* gas® oil* and C10 125
reserv® gas® recuperat® and C10 1
reserv* oil* and C10 297
reserv* oil* press* and C10 196
reserv* fluid* and C10 106
reserv* gas* press* and C10 173
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Resultados e Discussao 5. Distribuicao por codigo
1. Evolucao Anual de Depésitos de Patentes

C10G2/00
C10G1/00
C10C1/00
C10K1/00
F25.3/02
C10J3/48
C10C1/00
C10L3/00
C10G1/10
C10G9/00
C10J3/46
F17C13/00
$® & & P S Q@ BO9B3/00
NONTONTON & N C10L3/06
BO1D53/14
(IPC1-7)
E21B43/16
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2. Distribuicao por assunto

6% mIPC1-7
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M Produgéo de misturas

31% incipai
® O Produgao de gases 6. Patentes por Principais Inventores

combustiveis

14%

W Gaseificagao de KOUL EHRIK T (US) |

e ADAMS PAUL (US) §
10% - B combustiveis gasosos FAIRBANKS FLOYD (US)
I Gas natural CURELLO ANDREW J (US)
26% W Eliminagao de residuo WATSUOTO 140
KIZOR THADDEUS EUGENE
MATSUMOTO IKUO
BULL HENDRIXR
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JEAN-CLAUDE BALSECA

3. Patentes por Pais/Organizacao KRAMER DAVID C (US)
55 CHINO KOICHI
80 FAIRBANKS FLOYD (US)

RUECKER VALTER
BAO LIGEN (CN)
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Estados Unidos

Bretanha , seguida do Japao e dos Estados
Unidos (EUA).

Ha um maior nimero de depdsitos de patentes
de inventores dos EUA.

4. Patentes por Empresa O periodo de maior nimero de depdsitos foi
de 2002 a 2007, sendo ainda uma tecnologia

ADAMS PAUL (US) crescente.

KIMBL EHDVARD L (US)
STEPAN CONSTANCE R (US)
SGROIANTHONY JR (US)
MATSUMOTO IKUO
TABATAKENJI

SMITH DAVID S (US) Roberto Barbosa dos Santos é aluno de graduacdo em

EILERS JACOBUS (NL) Quimica da UFBA. Este trabalho foi realizado no

TOMAS JUDZHINR (US) semestre de 2007.2 durante a disciplina optativa

ROSENZWEIG ALAN (FR) “Marcas, Patentes e Propriedade Industrial”

0 1 2 3

* 8 882 F 883088 s Conclusdes
82 SESS2ES5LS5E S } . . o
g3 §0Sa 5> £ £ § £ O pais que mais depositou patentes foi a Gra-
H 2 2de
= &

[e}
o
o
o~
L]
[}
w0
~
n
a
L]
—
c
L]
o~
>
L]
o
(T
O
9]
(]
o
7]
]
fu
(=8
(]
©
7]
o
c
=
(]
©
©
(9}

ministrada pela Prof2. Cristina M. Quintella. Nao tinha
tido contato anterior com o tema.




